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摘要(译)

公开了一种由通式（a1）表示的有机硫化合物： 其中A表示-S - ， - S
（O） - 或-S（O）2-; Z1和Z4表示三价芳香族烃基等。 Z2和Z3表示二
价芳香族烃基等。 Ar1，Ar2，Ar3和Ar4表示芳香族烃基等。并且n为0或
1，通式（b1）： 其中A表示与上述相同的含义; Z5表示三价芳香族烃基
等。 Ar表示m价芳香族烃基等。 Ar1和Ar2表示上述含义;该化合物可用作
电子传输材料，空穴阻挡材料或有机电致发光元件的主体材料。
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